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Inventia se refera la materialele semiconductoare si poate fi utilizata pentru obtinerea aliajelor.
Esenta inventiei consta in aceea ca aliajul de Bi-Te, gradientul de temperatura al caruia este orientat de-a lungul
axei trigonale, are compozitia Bij_x-Tey, unde x=0,0135...0,0145, iar pentru gradientul de temperatura orientat

de-a lungul axei bisectoare x=0,0105...0,0115.
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